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Abstract (en)
Production of a nanocrystalline soft magnetic iron-silicon-boron alloy magnetic core involves crystallization heat treatment of the amorphous alloy
at 150-400 degrees C in a transverse magnetic field of rectangular waveform. Production of a magnetic core of nanocrystalline soft magnetic alloy,
containing more than 60 at.% Fe, 10-20 at.% Si, 0.1-2 at.% Cu, 5-20 at.% B and 0.1-10 at.% of one or more of Ti, Nb, Zr, Hf, V, Ta, Cr, Mo, W and
Mn, the sum of Si + B being less than 30 at.%, involves crystallization heat treatment of the amorphous alloy to obtain a core having a maximum
impedance magnetic permeability ( mu z) with a value of 350000 at 50 Hz and 25 degrees C and with a variation of less than 25% over the -25 to
+100 degrees C range. The novelty is that the core is heat treated at 150-400 degrees C in a transverse magnetic field of rectangular waveform.

Abstract (fr)
Procédé pour la fabrication d'un noyau magnétique en alliage magnétique doux nanocristallin dont la composition chimique comprend plus de 60
atomes % de fer, de 10 à 20 atomes % de silicium, de 0,1 à 2 atomes % de cuivre, de 5 à 20 atomes % de bore, de 0,1 à 10 atomes % d'au moins
un élément pris parmi le titane, le niobium, le zirconium, le hafnium, le vanadium, le tantale, le chrome, le molybdène, le tungstène et le manganèse,
ainsi que des impuretés résultant de l'élaboration, la somme des teneurs en silicium et en bore étant inférieure à 30 atomes %, l'alliage nanocristallin
étant obtenu par un traitement thermique de cristallisation de l'alliage à l'état amorphe, le noyau magnétique ayant une perméabilité magnétique
maximale d'impédance µz à 50 Hertz, à 25 °C, supérieure à 350 000, cette perméabilité magnétique maximale d'impédance µz variant de moins
de 25 % sur la plage de température comprise entre - 25 °C et + 100 °C caractérisé en ce que on effectue sur le noyau magnétique un traitement
thermique sous champ magnétique transverse à une température comprise entre 150 °C et 400 °C, le champ magnétique étant appliqué sous
forme de créneaux. Utilisation du noyau pour la fabrication d'un disjoncteur différentiel de la classe AC.
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